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Q&‘e&\s%"ﬂ& TCE 72 a/to CONDENSATEURS CERAMIQUE FLUIDISES CLASSE 1
»
S TCE 76 DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1
Modele normalisé / Standard model
[ CE72-1 [ CE72-5 | CE73-1 | CE73-5 [ CE74-5 | CE75-5 [ CE76-5
Appellation commerciale / Commercial type =g o
TCE 72-1 R% 72-5[TCE 73-1[TCE 73-5[TCE %4-5 ICE 75-5[TCE76-5]5 5 oS
Boitier / Case =g g8
f [ 1COF T 1COoFP [ 1CIF [ 1CIFP [ 1C2F [ 1C3F [ 1C4F BE ;%
Dimensions / Dimensions (mm) ER 2s
L max. 3.8 3,8 5 5 7.6 10,1 12,7 |85 Sg
W max. 58 53 7 6,5 9,6 12,1 14,2 w'§ £8
T max. 2,5 2,5 3,1 3.1 3.8 3.8 5 EE :o%
Conformes aux spécifications des normes X%02 5,08 2,54 5,08 2,54 5,08 5,08 10,16* [~ =
CECC 30600 et NF C 83131 @ 005 +10% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
In accordance with the specifications of Tensjon nominale / Rated voltag
CECC 30600 and NF C 83131 standards Usc (V) T631002200[ 63 [100200] 63 [T00200] 63 [100[200] 63 [100200] 63 [T00200] 63 [100R00 E6 |E12|E24|E48[E96
1 _pF - 109
1,2 - 129
1,5 - 159
L T 1,8 - 189 ||
2,2 - 229 =
2,7 || 279 | _ (D3
33 ] ERTII =0 =0 e
= 3,9 ] 399] e sl
4,7 | oz N e
- 5,6 - 569 +H | H |+
6,8 - 689
o 9 8,2 | 829
n 10 - 100
12 - 120 |
Lx.| 15 ] 150
18 - 180
22 - 220 |
27 270
CARACTERISTIQUES GENERALES gg ggg
Diélectrique Céramique classe 1 4 470
Technologie Chips multicouches 56 560
enrobé résine thermo- 68 680
durcissable (Tit fluidisé) 13{21 ?(2)?
Température d'utilisation -55°C + 85°C 120 1
Classe 1B 150 151
Coef. de température CG 180 181
Tension nominale Ugc 63V -100V-200V 220 221
Tension de tenue 2,5 Ugc 270 271
T 551 MH 330 331
angente d a 1 MHz < (m N 7) 104 390 - - 39]
5 pF < Cg <50 pF Cr ’ 470 | | 471 o .
50 pF < Cg <1000 pF <10.10-* 560 | . 561 ZIZ= Q=
TgdalkHz Cg= 1000pF <10.10~* 680 - - O8I | S |2 [ =2 (=2
i A 820 - - 8N | = | [ | —
Résistance d'isolement 1000 IR
Cr < 10000 pF =50 000 MQ 1200 122
Cg > 10 000 pF = 500 MQO.uF 1500 - 152
MA AGE 1800 - 182
Capacité RABAC 2200 * -
D 2700 || 272
Tolérance 3300 | | 332
Tension* sauf TCE 72 3900 | | | 392
Coef. de température sauf TCE 72 gzgg - - | ‘5123
Date-code sauf TCE 72 2300 )
8200 822
MAIN CHARACTERISTICS 100F — oE
Dielectric Ceramic class 1 15 | 153
Technology Multilayer capacitor 18 | 183
epoxy dipped 2 223
: 5 ] 27 273
Operating temperature -55°C + 85°C 33 — 333
Class 1B 39 ] 303]
Temperature coefficient CG 47 | 1473
Rated voltage Ugc 63V-100V-200V 56 563
Test voltage 2,5 Uge 68 683
Tangent 3 at 1 MH L7 823
angent § at | MHz < (m . 7) 10-4 100 104
5 pF < Cx < 50 pF G
50 pF < Cz < 1 000 pF <10.10-* X = 5,08 mm pour/for Cy < 47 nF - 63V
TgoallkHz Ce= 1000pF <1010
Insulation resistance
Ce < 10000 pF =50 000 M) Exemple de codification a la commande / How to order
Ce > 10 000 pF =500 MOuF
MARKING -1 : Boitiers 72 et 73 entraxe 5,08
Capaciance Appellation commerciale -5 : Autres produits Tolérance  Tension nominale
Tolerance Commercial type - 1: Cases 72 and 73 lead spacing 5,08 Tolerance  |Rated voltage
Voltage* except TCE 72 -5 : All ther products
Temperature coef. except TCE 72
Date-code except TCE 72

L:»]

*En clair ou en code (voir page 33)
Clear or coded (see page 33)

W : RoHS ‘ Capacité
W:RoHS  Capacitance

B : Option bande (>500 ex.)

B : Band option (>500 ex.)




